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Rezumat:

Inventia se referd la fotoreceptori cu semiconductori, in special la receptori de radiatie ultravioleta, si poate fi utilizata in sisteme
optoelectronice de determinare a intensitatii i dozei de radiatie ultravioletd emisd de Soare sau de alte surse.

in structura fotoreceptorului de radiatie ultravioletd cu bariera de potential superficiald formati din semiconductori A*B* cu
banda energetica interzisd Eg,, solutiile lor solide cu bandi energetica interzisd Eg, si SnO, sau ITO, in semiconductorii A’B’ la o
distantd de suprafatd mai mica decat lungimea de absorbtie a radiatiei vizibile este formatd o heterojonctiune izotipa intre
semiconductorii A’B? si solutiile lor solide cu banda energetic interzisi Eg,>Eg;.

Rezultatul tehnic consta in confectionarea unui fotoreceptor sensibil numai la radiatia ultravioleta.
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